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MPSA 05
MPSA 06
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Mechanische Datemg
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Kurzdaten: MPSA 05  MPSA 06
Kollektor-Sperrspannung lEH o = max. 6 Bo W
Kollektor-Emitter-Sperrespannung tFF o = max 60 a0 v
Kollektorstrom [E = BAXa. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei bv 5 25°c Ftnt = BaX. 625 ms
Sperrschichttemperatur a] = BAK. 150 *c
Gleichstromverstirkung 5

bei [FL =1V, If = 100 mA 3] = 50
Kellektor-Emitter-Restspannung ’

be i Ir = 100 mA, In = 10 mA lEF Wt = 0,25 L
Transit=-Frequenz 3

hei 1.{1__ = 2V, T'._ w 10 mA fr = 100 Hz
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MPSA 05
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OEM:Valvo Transistor MPSA06
Absclute Gremswertes (glltigbis s, )  MESA
Eollektor-Sperrspannung bei IE = 0y ll[.'l! 0" BAX.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 01 ”EE g = maz.
Emitter-Sperrspannung bei T, = 0: ”EH g = mex.
Eellektorstrom: Il: = BAX.
Gesamtverlustleistung bei QUE 25%cy Piog = max.
Sperrschichttemperatur: I-J = BaX.
Lagerungatemperatur; 'S = min.
is = BAX.
Wirseviderstand:
tvischen Sperrschicht und Umgebung: "n. v "
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Kennwertie: be i &r = 23%

Kollektor-Emi tter-DPurchbruchspannung

bei 1 w 0O, 1 = 1,0 mAz

i C
Emitter-Durchbruchspannung

bei 1. = 0, IE = 100 pA:

Kollektor-Reststrom
bei ]H = 0, lCB = B0 i
= 1 BO ¥
bei IE 0, lCB = B0 Vi
Eollektor-Emitter-Reststrom
bei IB = 0, fcr = 60 Vi

Kollektor-Emitter-Restapannung

be i IC = 100 mA, ln = 10 mA:

Basisspannung

bei rCE =1V, IE = 100 mAt

Gleichstromverstlirkung

bei [FE =1V, IC w 10 mA:

be i rfE =11V, IE = 100 mAs

Transit=-Frequensz

bei TCH = 2V, Ir = 10 mA, 'H

= 100 MH=z:

MPSA 05
MPSA 06

MPSA 05  MPSA_06

U(gm) cE 0 2 60 B0V
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¢
Ten o : 0,1 A
¢
Ieg o - 0,1 A
rCF sat : il v
Uge - 1,2 v
B : 50
& 50
£y 2 100 Milz
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